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В настоящей работе проведен анализ эволюции технологического процесса при производ-

стве процессоров за последнее десятилетие. При производстве компьютерной техники техноло-

гический процесс измеряется в нм и в настоящее время технологический процесс ведущих 
фирм достигает уровня нескольких нанометров. Ранее цифры, характеризующие техпроцесс в 

нанометрах, соответствовали разрешению литографического оборудования, позднее это была 

длина затвора транзисторов, используемых в процессоре. Длина затвора сокращалась совмест-
но с другими частями транзистора. Затем длину затвора стали сокращать быстрее, чем другие 

части транзистора. С тех пор связывать размер затвора с техпроцессом стало не совсем кор-

ректно, так как это уже не отражало реального увеличения плотности размещения транзисторов 
на кристалле. В настоящее время это более сложная характеристика [1]. То есть нанометровый 

процесс не описывает размеры транзисторов. Это условная цифра, означающая плотность раз-

мещения транзисторов относительно предыдущего техпроцесса [1]. 

Производство и особенности технологического процесса сохраняются в секрете, поэтому в 
настоящей работе мы не можем проанализировать физические принципы, легшие в основу дан-

ных процессов, но мы можем проследить эволюцию технологического процесса за последнее 

десятилетие. На рис. 1 приведены данные по процессорам Intel core i7 [2], найденные в интер-
нете. Для более точной интерпретации представленных данных на графиках приведены их ли-

нейные и квадратичные аппроксимации. 
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Рис. 1. Эволюция процессоров Intel Core i7: а – уровень техпроцесса; б – количество транзисторов, 

сплошные и штриховые линии соответствуют линейной и квадратичной аппроксимациям 

Таким образом, в работе проанализирована эволюция технологического процесса на приме-

ре процессора Intel core i7 c точки зрения уровня технологического процесса и количества тран-

зисторов. По приведенным графикам видно, что в эволюции количества транзисторов сохраня-

ется линейная зависимость, для технологического процесса в последние годы наблюдается от-
клонения от линейной зависимости, то есть уменьшение уровня технологического процесса 

замедляется. 
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